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阐明了 %!方法的机理，并在此基础上讨论了它的一些基本应用 ’利用 %!方法可以对具有优良导热和导电能
力的材料的热导率和热容进行测量；对不能导电的材料，固态的或液态的，利用 %!方法能对它们的热导率进行测
量 ’对测量中涉及到的热辐射问题的讨论表明，由于使用的是小样品，热辐射造成的影响可以忽视 ’通过理论推导，
使用二维隧穿结点阵并借助 %!方法，可以给出一种性能良好的二维库仑阻塞测温法 ’
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! / 引 言

材料的研究是当今科学研究中一个很热门的课

题 ’在研究材料的过程中，测量材料的各种物理参数
是非常的重要的环节 ’测量材料的各种参数有很多
方法，%!方法是利用频率为!的交流电流会导致的
频率为 %! 的交流电压这个事实来对材料进行
测量 ’
频率为!的交流电流通过金属棒，金属棒的温

度将有频率为 $!的交流成分，这种温度的微小改
变将导致电阻的微小改变，它们之间的关系在小的

温度区域里是线性的，这就导致电阻也有频率为 $!
的交流成分，在频率为!的交流电流的作用下，欧
姆定律给出电压由频率为!和 %!的成分组成 ’从
频率为 %!的交流电压成分的产生过程可以看出，
这种交流电压与金属棒的热导率和热容有关，可以

利用这样的性质设计实验对金属棒的物理参数进行

测量 ’对其他的热和电的良导体，也有类似的结论；
对导电和导热性质不好的固态材料，在材料表面镀

上金属薄膜，也能对它们进行测量；对不导电的液态

物质，借助金属丝导通交流电流，也能对它们进行测

量 ’这种测量材料物理参数的方法，就是 %!方法 ’
!.!"年 +012340［!］提到用交流电流在材料中产

生的两种频率的电压能对材料的一些物理参量进行

测量 ’电压中频率为 %!的交流成分很少，它只是由

电阻的微小振荡引起，其大小只相当于频率为!的
交流电压的千分之一的量级，将频率为 %!的电压
成分精确测量出来很困难 ’因为无法测量出频率为
%!的交流电压，在很长一段时间里，%!方法无法得
到应用 ’利用锁相放大技术可以将频率为!和 %!
的电压成分高精度的测量出来，使得 %!方法得到
了发展 ’现在使用 %!方法进行的实验都是采用锁
相放大技术进行 ’

$ / 原 理

导体中的电阻是温度的函数，在很小的温度范

围里，
5!
5"可看成常数，

由 #（ $）6 #" 734!$，有

%（ $）6 #$" !734$!$ 6 !
$ #$" !（! 8 907$!$），

得到!" 6 &734（$!$ 8"）8 ’ （ &，’ 是与!无关的
常数），

!! 6 !:!" 6 &!: 734（$!$ 8"）8 ’!:，
(（ $）6 #" 734!$（! 8!!）

6 #" 734!$（! 8 ’）8 !
$ &#" !: 907（!$ 8"）

; !
$ &#" !: 907（%!$ 8"）

6 (!（ $）8 (%!（ $）’
可以看出电压有两部分组成，频率分别为!和 %!’
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从下面五个方面讨论 !!方法及其在纳米材料
器件表征中的应用 "

!"#" 具有优良导热和导电能力的材料

图 #为对一根导电和导热能力都很好的细小金
属棒进行 !!测量的原理示意图 "金属棒被四根柱
子支起来，! 表示金属棒的热容，"表示金属棒的热
导率，" 为金属棒的电阻，#为金属棒的密度 "棒的
温度记为 #（$，%），是时间和位置的函数，初始温度
为 #$，整个系统置于真空环境中 "电流 &$ %&’!% 从 (
端通入，从 )端流出，电流流经金属棒产生焦耳热，
导致金属棒温度的改变，电阻随之发生改变，具有与

温度振荡相同的频率 "必须避免热在金属棒上累积，
金属棒必须反应电流的瞬时作用效应 " (，*，+，)四
根柱子以及底座都是热的优良导体，但不能导电 "四
根柱子与底座以及与金属棒之间接触良好，热可在

它们之间自由流通，为了去除导线对测量的影响，选

取金属棒中间的一段（*和 +之间的部分）进行实
验，测量 ’! 和 ’!! "

图 # !!测量原理示意图

对图 #给出的系统进行分析（在忽略辐射和在

小温度范围视
,"
,#为常数），频率为 !!的电压成分

表示为［-］

’!!（ %）.
&!$ ""/(
-!-")!

0

* . #

［# 1（1 #）*］-

*2 # 3 456-$" *

45%（!!% 3$*），

（#）
456$* # -!%7*-， （-）

式中

"/ . ,"
,( )# #$

，% . (-
#! 7（!

-"），

’!!（ %）表达式的值只依赖于很小的 *，可只取 * . #
的项 " * . -对求和没有贡献，* . !的项只相当于 *
. #时的 #78#，后面的影响更小 "只取 * . #得到

’!!（ %）#
- &!$ ""/(

!-") # 3（-!%）" -
45%（!!% 3$#）"（!）

将（!）转换为测量值表示的形式

’!! # 2 &! (""/ 7（!-") # 3（-!%）" -）" （2）
在不同的!下测量 ’!!的值，利用（2）式可以求出热
导率"和热容 ! "
在使用低频电流测量时，（2）式可写为

’!! # 2 &! ""/( 7!-") " （9）
测出 ’!!，利用（9）式可以求出热导率""

如用高频电流进行测量，
-!%
*- 在 * 不大的时候

远远大于 #，* 取值很大的项对（#）式的值影响很
小，在（#）式中可取$* . $，得

’!!（ %）.
&!$ ""/(
-!-")!

0

* . #

2
（-* 1 #）2 : -!%

（-* 1 #）-
45%!!%

.
&!$ ""/(
!-")!%!

0

* . #

#
（-* 1 #）- 45%!!%

.
&!$ ""/(
!-")!%

!-

8 45%!!%

.
&!$ ""/(
8")!%

45%!!% "

变成直流形式：

’!! . &! ""/(
2")!%
， （;）

将%. (-
#! 7!

-"代入（;）式有
’!! .!- &! ""/ 7（2#! ()!）" （<）

测出 ’!!，利用（<）式即可求出热容 ! "
用 !!方法测量时，金属棒的电阻随着温度改

变而产生的微小改变相对电阻在温度 #$ 时的值而

言是小量，电压中频率为!的成分可近似表示为
’!（ %）# &$ "%&’!% "
’! # &" " （8）

利用（2）式和（8）式得到

’!! 7’! #2 &! ""/( 7（!-") # 3（-!%）" - &"）

. 2 &- "/( 7（!-") # 3（-!%）" -）

$2 &- "/( 7（!-")）" （=）
代入一组常见的数据，& . #$>(，"/ . $?#"7@，) .
$?$#>>-，( . #>>，". #$$A7>·@得到
2 &- "/( 7（!-")）#2 : #$12 : #$1# : #$1! 7#$ : #$-

: #$18 . 2 : #$1! "
由此可见，’!!与 ’! 相比，数量级为 #$1 ! "

’!!是一个很小的电压值，且与 ’! 混在一起，
利用锁相放大技术可以将它们都测出来 "

!"!" 导热能力好，导电能力不好的固体材料

在材料的表面镀上一层金属薄膜，电流流经金
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属薄膜，产生的热导致金属薄膜温度的微小振荡，是

由所测的材料决定的 !在镀金属膜时，必须确保膜与
所测样品的热接触良好，否则金属膜无法灵敏地反

应样品的热状况 !可以据此设计实验，测量导热能力
好，导电能力不好的材料的热导率!!图 "是这种类
型的实验可采用的实验原理图 !

图 " 固体材料热导率!测量原理图

!"#" 测量流体的热导率!

流体的热导率也能借助 #"方法进行测量，将
流体置于一圆桶形的容器里，利用一根很细小的金

属丝，采用图 #所示的实验图就可进行测量 !测量流
体的热导率不需要镀膜，使用 #"方法时比测量固
态材料的操作简单一些 !

图 # 流体热导率!测量原理图

!"$" 用 #"方法测量温度

图 $为一维隧穿结链的示意图 !其中电子岛的
电容为 !!

［%］，电子岛上增加或减少一个电子，能量

改变为 "# & $" ’（"!!），记 % &（ $" ’!!）’（ &( ’），( &

图 $ 一维隧穿结链的示意图

$) ’（*&( ’）! )*+,-.
［/］给出了 +（ (）的表达式

+ & $ 0
&( ’
$" ,1
｛( 2 %［ -（ (）3 -（3 (）］’"｝2 ⋯

求出 + 的一阶导数有

4 +
4( &

&( ’
$,1
［5 3 %.（ (）］2 ⋯ （56）

其中

.（/）& 3 -7（/）&（/ ’"）8,9:（/ ’"）3 5
";<=:"（/ ’"） !

忽视（56）式中省略号的部分，令
4 +
4( & 5

"
4 +
4( ( & 6
，

求解得到

$)5’" ’（*&( ’）" %>$#?， （55）

如图 %所示，测出 4 +
4) ) 曲线，求出（55）式中 )5’"，利

用（55）式可算出温度 ’ 的大小 !这是一维库仑阻塞
测温法，可以测量 "6@A—#6A的低温 !

图 % 4 +’4)B)曲线

如使用二维隧穿结点阵，采用 #"方法进行测
量，也能给出一种测量低温的方法 !图 / 是 0 0 *
的二维隧穿结点阵，,C 是阻值很大的电阻（几十

+!）!
将一维隧穿结链的结论推广到图 /中所示的二

维情形得

+ & 0$ 0
&( ’
$" ,1
｛( 2 %［ -（ (）3 -（3 (）］’"｝2 ⋯

（5"）
+ 对 ( 三次微分，并把 ( 改写成 )，得到
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图 ! 二维隧穿结点阵示意图

"# !
""# $ % #$

%&’!
$

()&
( )&

#

*’ $"
()&

( )& ， （(#）

将 *（+）对 + 两次微分

*’（+）$（（+ )*）+,-.（+ )*）% (）（#+,-.*（+ )*）% *）
*/01.*（+ )*）

，

（(2）

在（(#）式中令 "# !
""# $ 3，得到

*’ $"
()&

( )& $ 34

利用（(2）式求解 *’（+）$ 3即求解方程 +
* +,-. +

* % (

$ 3，得 +! 5 (637* 4于是在 "# !
""# $ 3时，有

$"3

()& &
$

$" 8

()& &
%

$" %

()& &
$ *6(22， （(9）

式中 "3 如图 7所示，在 "# !
""# $ 3的地方 "3 满足 "3

"&，测出 "# !
""# :" 曲线，利用图 7可以求出 "3，代入

（(9）式可算出温度 & 4

图 7 "# !)""# :"曲线

直接测量
"# !
""# :" 曲线很难进行，将（(*）式改成

!:" 表达式并进行 ;<=>,?展开取三阶及三阶以上的

项，得到展开式

*2
%,

!"#"

#"#
"

$ "# !
""# 8!

"*
"

(!
"9 !
""9 8 ⋯

!"#"和!"" 是频率为 #"和"的交流电压的振幅 4

!"" 很小，忽略高阶项的影响，上式写为

"# !
""# $ *2

%@

!"#"

!"#
"

4 （(!）

测出!"#"

!"#
"

" 曲线，利用（(!）式可得到 "# !
""# " 曲

线，利用图 7求得 "3，再代入（(9）式可算出温度 & 4
在二维隧穿结点阵的情形下，借助 #"方法，能

给出一种二维的库仑阻塞测温法用于测量低温［#］4
它比一维库仑阻塞测温法好 4
一维隧穿结链中 !:" 关系式依赖于每一个隧穿

结，如果有一个结出现故障不能工作，隧穿结链的电

阻就变为无穷大，测量无法进行 4在二维结点阵中，
即使某些结点损坏或没有正常地连接到结点阵上，

网状结构整体的电阻基本不受影响，（(*）式依然成
立 4第二，网状结构的电阻比隧穿结链情形小很多，

测量的不确定度降低 4第三，!
"#"

!"#
"

" 曲线的测量很

容易操作，利用二维隧穿结点阵来测量速度比一维

隧穿结链快 4

!"#" 讨 论

电压的交流成分中频率为 #"的部分很微弱，
在分析测量热容和热导率等量的讨论中忽视了它们

的影响，这种做法是合理的 4
通常进行的热容和热导率等量的测量中最常见

最不好处理的问题是样品的热辐射造成的能量损

失 4样品的热辐射与温度有关，同时与样品的表面积
有关，我们只能通过减小样品的表面积来减少辐射 4
样品的尺寸减小 ()*，样品的表面积将减小为原来的
()2，如将样品的尺寸减小为原来的 ()(3，其表面积
将减小为原来的 ()(33 4用 #"方法测量只需很小的
样品，可以在很大程度上减小辐射造成的影响 4
图 (中金属棒的截面积为 -，温度梯度"& 导

致的热功率为

.A $ /0 $$"&
1 - 4

由热辐射定律可得到

. ? $ 2%)& &#"& B *#
-## 1，

. ?

.A
$ C#%)& &# 1

$#-
4 （(7）
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代入一组较为常见的数据，! ! "##，!!"，"$

为 $%&’(#)**常数，"!"+,-#·.，# ! +/+"##0，即使

温度高达 "+++.，（"1）式给出的值也不到 0-"+++ 2
一些利用 3#方法的实验［4，1—"+］证实用 3#方法

测量在不考虑辐射的情况下仍可得到很高的测量

精度 2

3 / 结 论
利用 3#方法可以对具有优良导热和导电能力

的材料的热导率和热容进行测量；对不能导电的材

料，固态的和液态的，通过镀膜或借助金属丝采用图

0和图 3所示测量图可对它们的热导率进行测量 2

对测量材料的热导率和热容中涉及到的热辐射问

题，我们的讨论表明，在测量中，由于使用了很小的

测量样品，热辐射造成的影响可以忽略 2另外，通过
理论推导，在二维隧穿结点阵的情形下，借助 3#方
法，能给出一种性能良好的二维库仑阻塞测温法，与

使用一维隧穿结链进行的一维库仑阻塞测温法［5］相

比，有三个优点：第一，某些结点损坏或没有正常的

连接到结点阵上，网状结构整体的电阻基本不受影

响，仍然可以进行温度的测量 2第二，网状结构的电
阻比隧穿结链小，测量的不确定度可以降低 2第三，

$$3#

$$3
#

$ 曲线的测量很容易操作，测量速度快 2
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